Arkusz danych produktu

Specyfikacje

Parametry podstawowe

Modut elektroniki - HMISCU Process

HMISBC

Gama produktow

Harmony SCU

Typ produktu lub komponentu

Prezentacja urzadzenia

Parametry uzupetniajace

Zasilanie

Sterownik

Podstawowy element

Zrédio zewnetrzne

Znamionowe napiecie zasilania
[Us]

24V (20,4...28,8 V)DC

Odpornos¢ na krétkie zaniki 10 ms
zasilania

Prad rozruchowy 30A
Pobor mocy 15 W

Sygnalizacja lokalna

Bez sygnalizatora

Liczba stron

Ograniczony pojemnoscig pamieci wewnetrznej

Oznaczenie oprogramowania SoMachine
System operacyjny Harmony
Nazwa procesora CPURISC
Czestotliwos¢ taktowania 333 MHz

procesora

Opis pamieci

Pamig¢ Flash NAND, 128 MB
Wewnetrzna pamie¢ danych FRAM, 128 kB
Dziatanie programu aplikacji DRAM, 128 MB

Potaczenie typu zintegrowanego

1 pofaczenie szeregowe - RJ45 - RS232/RS485 (predkosé: <= 115,2 kbits/s)
1 Ethernet TCP/IP - RJ45

1 port USB 2.0 typ mini B

1 port USB 2.0 typ A

magistrala gtéwna CANopen - SUB-D 9

Zegar czasu rzeczywistego

Protokoty do pobierania

Wbudowany

Modbus
CANopen
Modbus TCP/IP

Spos6b mocowania

Przez 1 nakretke - $rednica: @ 22 mm, montaz na: panel o grubosci 1...6 mm

Materiat obudowy

Odpornosé na wstrzasy

PC/PBT

147 m/s? dla 11 ms (na szynie DIN) zgodnie z IEC 60068-2-27
294 m/s? dla 6 ms (podczas montazu panela) zgodnie z IEC 60068-2-27

Odpornos¢ na wibracje

2023-07-04

+/- 3,6 mm (f = 5...9 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
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1gn (f=9...150 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6

Kompatybilnosé
elektromagnetyczna

Numer wejscia dyskretnego

Badanie odpornosci na wytadowanie elektrostatyczne - poziom testu: 8 kV (roztadowanie powietrza)
zgodnie z IEC 61000-4-2

Badanie odpornosci na wytadowanie elektrostatyczne - poziom testu: 6 kV (roztadowanie styku)
zgodnie z IEC 61000-4-2

Podatnos¢ na pola elektromagnetyczne - poziom testu: 10 V/m (80 MHz...3 GHz) zgodnie z IEC
61000-4-3

Badanie odpornosci na elektryczne krotkotrwate stany przej$ciowe / udar - poziom testu: 2 kV (linie
energetyczne) zgodnie z IEC 61000-4-4

Badanie odpornosci na elektryczne krotkotrwate stany przejsciowe / udar - poziom testu: 1 kV
(pomigdzy analogowymi WE/WY a napigciem pracy) zgodnie z IEC 61000-4-4

Badanie odpornosci na elektryczne krotkotrwate stany przejsciowe / udar - poziom testu: 2 kV
(przewody przekaznikéw) zgodnie z IEC 61000-4-4

Badanie odpornosci na elektryczne krotkotrwate stany przej$ciowe / udar - poziom testu: 1 kV (linia
Ethernet) zgodnie z IEC 61000-4-4

Badanie odpornosci na elektryczne krotkotrwate stany przej$ciowe / udar - poziom testu: 1 kV (linia
COM) zgodnie z IEC 61000-4-4

Badanie odpornosci na elektryczne krotkotrwate stany przejsciowe / udar - poziom testu: 1 kV (linia
CAN) zgodnie z IEC 61000-4-4

Badania odpornosci na udary - poziom testu: 2 kV (zasilanie (tryb wspélny)) zgodnie z IEC 61000-4-5
Badania odpornosci na udary - poziom testu: 1 kV (zasilanie (tryb réznicowy)) zgodnie z IEC 61000-4-5
Badania odpornosci na udary - poziom testu: 1 kV tryb wspolny (WE/WY cyfrowe) zgodnie z IEC
61000-4-5

Badania odpornosci na udary - poziom testu: 0.5 kV tryb réznicowy (WE/WY cyfrowe) zgodnie z IEC
61000-4-5

Przewodzone zakt6cenia RF - poziom testu: 10 V (0,15...80 MHz) zgodnie z IEC 61000-4-6
Przewodzona emisja - poziom testu: 150 kHz...30 MHz zgodnie z EN 55011

Promieniowanie - poziom testu: 30 MHz...1 GHz zgodnie z EN 55011

2 dla szybkie wejscie (tryb normalny) zgodnie z IEC 61131-2 Typ 1
6 dla wejscia cyfrowe zgodnie z IEC 61131-2 Typ 1

Napiecie wejscia dyskretnego

24V prad staty (DC), logiczne wejscie cyfrowe: Sink lub Source (dodatnie/ujemne)

Liczba punktéw wspélnych

Prad wejscia dyskretnego

1 dla szybkie wejscie (tryb HSC)
1 dla wejscia cyfrowe

7,83 mA dla szybkie wejscie
5 mA dla cyfrowy

Impedancja wejsciowa

2.81kQ
4.7 kQ

Zasilanie czujnika

15...28,8 V prad staty (DC), voltage (state 1): >= 15V, prad (stan 1): >= 5 mA, voltage (state 0): <=5V,
prad (stan 0): <= 1.5 mA
15...28,8 V prad staty (DC), voltage (state 1): >= 15V, prad (stan 1): >= 2.5 mA, voltage (state 0): <=5
V, prad (stan 0): <= 1 mA

Konfigurowalny czas filtrowania

Maximum input frequency

0 ms bez filtra (brak)
0.004...0.04 ms filtr odrzucania (blokada/zdarzenie i kumulacyjny filtr z krokiem Nx0.5ms (64>=N>=2))
3...12 ms integrator (brak/praca/stop)

100 kHz dla szybkie wejscie (tryb enkodera) - rodzaj sterowania A/B
100 kHz dla szybkie wejscie - rodzaj sterowania jednofazowy
100 kHz dla szybkie wejscie - rodzaj sterowania impuls/kierunek

Maximum cable distance
between devices

Przewdd ekranowany: <10 m dla szybkie wejscie
Przewdd ekranowany: <100 m dla wejscia cyfrowe
Przewdd nieekranowany: <50 m dla wejscia cyfrowe

Rozstaw podtaczen

Zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe

3,5 mm

Z zabezpieczenie nadnapieciowe

|zolacja miedzy kanatami a 500 V prad staty (DC)
logika wewnetrzng
lzolacja pomiedy kanatami Nie/brak/bez/zaden

Numer wyjscia dyskretnego

2 szybkie wyjscie (tryb normalny), logika wyjscia: zrédto
6 wyjscia cyfrowe, logika wyjscia: zrodto

Napiecie wyjscia dyskretnego

24 V DC (limit napigcia: 19,2...28,8 V) z tranzystor wyjscie(a) cyfrowe
24 V DC (limit napigcia: 5...30 V) z przekaznik wyjscie(a) cyfrowe
220 V AC (limit napigcia: 100...250 V) z przekaznik wyjscie(a) cyfrowe

Liczba wejsc¢lwyjsc

2 dla szybkie wejscie, zacisk(i): FI0...FI1

2 dla szybkie wyjscie, zacisk(i): FQO...FQ1
6 dla wejscia cyfrowe, zacisk(i): DIO...DI5

6 dla wyjscia cyfrowe, zacisk(i): DQO...DQ5

Prad wyjscia dyskretnego

Rezystancja izolacji

2 A (pra dla wpdlnego wyjscia <4 A), czas odpowiedzi 5 ms z styk otwierajacy dla wyjscia cyfrowe
2 A (pra dla wpdlnego wyjscia <4 A), czas odpowiedzi 2 ms z styk zamykajacy dla wyjscia cyfrowe
300 mA, czas odpowiedzi 2 ms dla szybkie wyjscie (tryb normalny)

50 mA, czas odpowiedzi 2 ms dla szybkie wyjscie (tryby PWM lub PTO)

> 10 MQ pomigdzy WE/WY a logikg wewnetrzng
> 10 MQ pomigdzy zasilaczem a ziemig

Schneider
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Maximum output frequency

100 kHz dla szybkie wyjscie (tryb PTO)
1 kHz dla szybkie wyjscie (tryb PWM)

Niedoktadnosé

+/- 0,1 % petnego zakresu wspodtczynnik cyklu 1...99% dla szybkie wyjscie (tryby PWM lub PTO)
1 % petnego zakresu wspdtczynnik cyklu 1...99% dla szybkie wyjscie (tryby PWM lub PTO)

+/- 5 % petnego zakresu wspdtczynnik cyklu 10...90% dla szybkie wyjscie (tryby PWM lub PTO)
+/- 10 % petnego zakresu wspotczynnik cyklu 20...80% dla szybkie wyjscie (tryby PWM lub PTO)
+/- 15 % petnego zakresu wspotczynnik cyklu 30...70% dla szybkie wyjscie (tryby PWM lub PTO)

Numer wejscia analogowego

Zakres wejscia analogowego

2 dla wejscie analogowe
2 dla RTDs

0...20 mA/4...20 mA - rozdzielczos¢: 12 bitdw 250 Q (tolerancja: +/- 1 %)
-10...+10 V or 0...10 V - rozdzielczo$¢: 12 bitéw + znak >= 1 MQ

Typ wejscia analogowego

RTD w - 200...600 °C - rozdzielczos¢: 16 bitdw sonda temperatury: Pt 100/Pt 1000
RTD w - 50...200 °C - rozdzielczo$¢: 16 bitow sonda temperatury: Ni 100/Ni 1000
RTD w - 200...760 °C - rozdzielczosc¢: 16 bitow (termopara J)

RTD w - 240...1370 °C - rozdzielczos¢: 16 bitéw (termopara K)

RTD w 0...1600 °C - rozdzielczosc¢: 16 bitow (termopara R)

RTD w 200...1800 °C - rozdzielczo$¢: 16 bitow (termopara B)

RTD w 0...1600 °C - rozdzielczosc¢: 16 bitow (termopara S)

RTD w - 200...400 °C - rozdzielczos¢: 16 bitéw (termopara T)

RTD w - 200...900 °C - rozdzielczos¢: 16 bitéw (termopara E)

RTD w - 200...1300 °C - rozdzielczos¢: 16 bitéw (termopara N)

Liczba wyjs¢ analogowych

2 obcigzenie rezystancyjne dla 12 bitow + znak

Zakres wyjscia analogowego

0...20 mA/4...20 mA (> 300 Q) dla otwarty obwod
-10...10 V/0...10 V (> 2 kQ) dla zwarcie

Wysokosé 50,65 mm

Szerokos¢ 128 mm

Gtlebokosé 102 mm

Masa produktu 0,398 kg

Srodowisko pracy

Normy UL 508
FCCklasa A
EN 61131-2

CSA C22.2 Nr 213 klasa | podziat 2
ANSI/ISA 12-12-01
IEC 61000-6-2

Certyfikaty produktu

cULus 508

cUL 1604 Class 1 Division 2
C-Tick

cULus CSA 22-2 Nr 142
GOST

KCC

UKCA

UKEX

Oznakowanie

CE

Temperatura otoczenia dla
pracy urzadzenia

0...50°C

Temepratura otoczenia dla
przechowywania

-20...60 °C

Wilgotnos¢ wzgledna

5...85 % bez kondensac;ji

Wysokosé pracy (w metrach
nad poziomem morza)

Wysokos$é przechowywania

<=2000m

0...10000 m

Maksymalne cisnienie

800...1114 hPa

Stopien ochrony IP

Stopien ochrony NEMA

IP20 zgodnie z IEC 60529 (panel tylni)
IP65 zgodnie z IEC 60529 (panel przedni)

NEMA 4X panel przedni

Stopien zanieczyszczenia

2 zgodnie z IEC 60664

Odpornos¢ na czynniki
srodowiskowe

2023-07-04

Bez gazéw korozyjnych
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Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1 PCE

llos¢ jednostek w opakowaniu 1 1

Wysokosé opakowania 1 18,4 cm
Szerokos¢ opakowania 1 8,8cm
Dtugosé opakowania 1 26,7 cm
Waga opakowania 1 876 g

Jednostka miary opakowania 2 S03

llos¢ jednostek w opakowaniu2 6

Wysokos$¢é opakowania 2 30 cm
Szerokos¢ opakowania 2 30cm
Dtugos¢ opakowania 2 40 cm
Waga opakowania 2 5,3 kg

Jednostka miary opakowania 3 PAL

llos¢ jednostek w opakowaniu 3 48

Wysokos$¢é opakowania 3 70 cm
Szerokos¢ opakowania 3 60 cm
Dtugosé opakowania 3 80 cm
Waga opakowania 3 43,08 kg

Oferta zrbwnowazonego rozwoju

Stan trwatej oferty Produkt Green Premium

Rozporzadzenie REACh

Europejska dyrektywa RoHS Zgodnos$¢ z pro-active (produkt poza zakresem obowigzywania dyrektywy UE RoHS)

Bez rteci Tak

Norma RoHS Chiny

Informacje na temat zwolnienia
z RoHS

Ujawnienie informacji o wplywie
na srodowisko

Kulistos¢ - profil

WEEE Produkt nalezy zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi na terenie Unii Europejskiej przepisami
dotyczacymi odpadoéw i nie moze on zosta¢ wyrzucony wraz ze zwyklymi odpadami.

Mozliwos¢é modernizacji Mozliwo$¢ modernizacji dzieki modutom cyfrowym i zmodernizowanym podzespotom

Warunki gwarancji

Gwarancja 18 miesiecy

4 Schneider
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=HMISBC_REACH_DECLARATION&p_FileName=HMISBC_REACH_DECLARATION_PL_pl-PL.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=HMISBC_ROHS_DECLARATION&p_FileName=HMISBC_ROHS_DECLARATION_PL_pl-PL.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=HMISBC_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=HMISBC_ROHS_CHINA_DECLARATION_PL_pl-PL.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=HMISBC_ROHS_DECLARATION&p_FileName=HMISBC_ROHS_DECLARATION_PL_pl-PL.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1405010EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1405010EN

Arkusz danych produktu HMISBC

Dimensions Drawings

Dimensions
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Arkusz danych produktu HMISBC

Mounting and Clearance

Recommended Mounting position
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1) Horizontal mounting
(2) Vertical mounting
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Arkusz danych produktu HMISBC

Mounting and Clearance

No Recommended Mounting Position
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Arkusz danych produktu HMISBC

Mounting and Clearance

Clearance
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Keep adequate spacing for proper ventilation to maintain an ambient temperature between 0...50 °C (32...122 °F) for horizontal installation and
0...40 °C (32...104 °F) for vertical installation.
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Arkusz danych produktu

Connections and Schema

Wiring Diagram

HMISBC

1) Slow-blow 2A type T fuse

2023-07-04
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Arkusz danych produktu HMISBC

Connections and Schema

Wiring Diagram of the Analog Inputs and Analog Outputs

Voltage for Analog Inputs
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Current for Analog Inputs
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Voltage and Current for Analog Outputs

ic15) | Age |21 i

(D15) | A

s | e

3 Wiring for Analog Inputs PT100

(co) |EXo+ A

(c8) | mos | N ' %
o8 | Tio- ; e [
(D9) |EX0- ii:: B

(c11) | EX1+ ot

c1op | T+ | we ! %
(o10) | TH- ; B !
(D11) | EX1= /E\ B

2 Wiring for Analog Inputs PT100

(co) |EXo+ = A

(ca) | Tio+

(o8 | TH-

(049 | EXO—

{c11) |[EX1+

{c10) | TH+

(D10} | TH-

(1) | EX1-

Thermocouple

(cH) |EXDe
(CB) | TiO+ i
on [l__11 >

(D8] |EX0-

(C11) [EX1s

U

(cin) | TH+

(D10 | TH-

]

(011) | EX1-

10 sOn | Sepelder
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Arkusz danych produktu HMISBC

Connections and Schema

Wiring Diagram of Digital Inputs

(n {2

1 ) ) )N
PP NP

= OH O 1

i i R I
| co | FIo | FI1 | | c1 | oio | Dit | Di2 | D2 | DI | Dis |

(03 (C3 (Ca) (D5} (D4) (C5) (DA} (CE) (D7) (CT)
1) HSC inputs with pin assignment of terminal blocks C,D.
(2) Digital inputs with pin assignment of terminal blocks C,D.
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Arkusz danych produktu HMISBC

Connections and Schema

Wiring Diagram of Digital Outputs

1)
(AB) (B) (AS) (BS) (A3} (B3 (A2} (B2)
|CDJDQD|DQ1|DQ2| |c1|Dua|Dm|DQs|

2

D) {C1) o2) o2y
| e | e | Fao | Fat

L |

'|'_ JirLo rirt

15 @
1) Digital outputs with pin assignment of terminal blocks A,B.
(2) PWM outputs with pin assignment of terminal blocks C,D.

Zalecane zamienniki

12 On | Schneider
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